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на автореферат диссертациоIIной работы Александра Николаевича
Заиченко <<Физико-технологические основы термомицрациоЕного
легирования микрообластей в объёме кремния акцепторными примесями)>,

материЕtлов и приборов электронной техники

.Щиссертационная
посвящена разработке
микрообъемов внутри

жидкихтермомиграции

работа Александра Николаевича Заиченко
основ технологии управляемого легирования

кремниевых пластин с использованием метода
зон. ,Щля достижения поставленной цели и решений

сформулированных в работе задач автором выполнен комплекс теоретических

и экспериментuLпьных исследовании. lt наиооJlее значимым PЕsyJlbr.lriaryr

исследований можно отнести: разработку новых методик формирования
исследований. к наиболее значимым результатам

дискретных зон €lлюминий-галлиевого расплава, обеспечивающих

воспроизводимую ре€rлизацию процесса термомиграции; обнаружение

эффекта независимости скорости легированид кремния от концентрации

галлия и €tлюминия в расплаве при температуре ts интервапе от 1400 до 1420 К,

что позволяет облегчить прецизионное управпение процессом

конфиryрацией; использование методов рентгеновской дифрактометрии при

док€ватеJIьстве высокого структурного совершенства полученных сквозных

каналов; разработку конструкции фотоэлектрического преобразователя с

использованием сквозных вер,гикzlльных термоми|рационных р-каналов и р-
,4-переходов на их основе.

практическое значение диссертационной работы закJIючается о

обретении возможности получения в кремниевых пластинах диаметром 100

мм легированных микрообластсй в виде сквозных каналов шириной 100-200

мкм.,Щостигнута возможностL реryлирования концентрации акцепторов в

кремниевых термомиграционных каналах в диап€воне от 1,t0l9 до 4,1619.*-3

за счет изменения состава алюмr4ний-галлиевых зон. Установлены условиядля
воспроизводимой термомиграции дискретных зон со скоростями от 400 до

1000 мкм в час, достигаемымLI при температуре в диап€Воне 1320-t520 к.
в результате применения указанных параметров изготовлены структуры

высоковольтных Фэп, СОчТОЯЩИх из lIrIтIIадцати легированIIых

микрообластей в объёме крем}iиевой подложки и имеющих: плотность тока

короткоГо замыкания - 32,! п:Дсм2; напряжение холостого хода - 8,6 В;

фактор заполнения ВАХ - 68,1 ; ксэффициент IIолезного действия - 1 3,8 Уо.

,Щостоверность и обосно;аIrносlь представленных в работе наУЧНЬrХ

положений, выводов и РСi(О;'1еНдаций полтверждается кропотливой
методической проработкой, обстоятельной экспериментальной пРОВеРКОЙ,

использованием современных Iuетодов исследований и иЗМерительнЫХ

средств, практической апробацлiей в условиях производства.
Основные положения дItссертационной работы достаточно поЛно И

широко представлены в научных ведущих отечественных и зарУбежНЫХ

a-

изданиях.



Рассматриваемая диссертационная
научный и практический интерес. В ней

работа в целом представляет
пок€вана возможность развития

технологии термомиграции для легирования микрообластей акцепторными
примесями.

В качестве недостатка, который следует из текста автореферата, можно

указать отсутствие практических док€вательств о повышенной эффективности

фотопреобразователя разработанной конструкции.
В целом диссертационнЕlя работа Алексанлра Николаевича Заиченко

на тему <<Физико_технологические основы термомиграционного легирования
микрообластей в объёме кремния акцепторными примесями> по своеЙ

акту€tльности, научной значимости и практической значимости полученных

результатов полностью отвечает Положению о присуждении ученых степеней
в федеральном государственном автономном образовательном учреждении
высшего образования <<Южный федеральный университет), а ее автор
заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук по
специ.rльности 2.2.3 Технология и оборудование для производства
материалов и приборов электронной техники.
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